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2012/5/1 0.058 0.074 0.079 0.068 0.073 0. 006 OK
5/2 0.058 0.073 0.082 0.072 0. 069 0.013 OK
5/3 0.060 0.078 0.093 0.079 0.087 0. 006 OK
5/4 0. 057 0.082 0.099 0.079 0.088 0.011 OK
5/5 0. 057 0.074 0.094 0.087 0.093 0. 001 OK
5/6 0. 057 0.074 0. 091 0.073 0.089 0. 002 OK
5/7 0. 057 0.074 0.082 0.068 0.073 0.009 OK
5/8 0. 057 0.074 0.086 0.070 0.071 0.015 OK
5/9 0. 057 0.072 0.073 0.067 0.073 0. 000 OK
5/10 0. 057 0.073 0.083 0.070 0.069 0.014 OK
5/11 0. 057 0.073 0.075 0.068 0.071 0.004 OK
5/12 0. 057 0.073 0.093 0.073 0.087 0. 006 OK
5/13 0. 057 0.073 0.087 0.082 0.084 0.003 OK
5/14 0. 057 0.073 0.078 0.069 0.077 0. 001 OK
5/15 0.059 0.076 0.093 0.080 0.086 0. 007 OK
5/16 0. 057 0.073 0.079 0.071 0.069 0.010 OK
5/17 0. 057 0.074 0.093 0.083 0.087 0. 006 OK
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